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COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)
SYMBOL | MIN NOM | MAX
A 0.70 0.75 | 0.80
AT 0 0.02 | 0.05

A3 0.20REF
b 0.20 0.25 | 0.30
D 490 | 500 | 5.10
E 490 | 500 | 5.10
D2 3.35 3.50 | 3.65
- E2 3.35 3.50 | 3.65

< < H 0.35REF
< e 0.40 | 0.50 | 0.60
) L] K 0.20 — -
: . -, £ 0.30 0.40 | 0.50
! TAl R 0.09 - =

15



	特征
	应用
	描述
	引脚配置
	绝对最大额定值
	建议工作条件
	ESD额定值
	电学特性
	典型特性
	参数测量信息
	描述与应用
	描述
	工作模式                                              
	LVPECL输出终端
	输入端接
	总线卡上的时钟缓冲器的应用

	封装外形

